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Beschreibung 

Vorrichtung zum Schutz vor elektrostatischer Entladung und 
elektromagnetischer Einfliisse. 

Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zum Schutz vor elek- 
trostatischer Entladung und elektromagnetischer Einfliisse auf 
elektronische Komponenten, in einem Gehause, das ein Element, 
z.B. ein elektrischer AnschluS oder ein Bedienungselement , 
aufweist, wobei das Element durch ein I/O-Shield, welches ei- 
ne Gehauseof f nung abdeckt, gefiihrt ist und mit einer Dich- 
tungsschicht abgedichtet ist. 

Fur elektronische Komponenten schadliche elektrostatische La- 
dungen haben ihren Ur sprung sowohl in der Natur als auch in 
den Menschen, die mit elektronischen Bauelementen und Bau- 
gruppen arbeiten, sowie mit Gegenstanden, die iiber Ferti- 
gungsprozesse hinweg mehr oder weniger schnell bewegt werden. 
Elektrostatische Entladungen konnen an elektronischen Bautei- 
len Schaden verursachen, die sich oft erst im spateren Be- 
trieb zeigen. Des Weiteren ist bei Geraten mit elektronischen 
Komponenten eine elektromagnetische Vertraglichkeit einzuhal- 
ten. 

Weist ein elektrisches Gerat bzw. dessen Gehause eine Ausspa^ 
rung auf, die dazu dient, elektrische Anschlusse oder Bedie- 
nungselemente nach aufien zu fiihren, so sind diese Gehauseoff- 
nungen Schwachpunkte in der Abschirmung von elektromagneti - 
schen Feldern und ebenso Schwachpunkte in der Ableitung von 
elektrostatischen Entladungen. Diesem Problem wird damit be- 
gegnet, da£ die Gehauseaussparungen von sogenannten I/O- 
Shields, die aus leitendem Metall bzw. Blechen bestehen, ab- 
gedeckt werden. Der elektrische AnschluS oder das Bedienele- 
ment ist dann durch das I/O-Shield hindurch nach auSen ge- 
fiihrt und wird durch eine elektrisch leitende Dichtung gegen- 
iiber elektrostatischer Entladung oder elektromagnetischer 
Felder abgeschirmt . Nachteilig an diesen Ausf uhrungsvarianten 
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ist, da£ die Ableitung elektrostatischer Entladung stets uber 
mehrere Ubergangswiderstande erf olgt . 

Es bildet sich dabei eine Widerstandskette aus dem Ubergangs- 
5 widerstanden : 

• Gehause - I/O-Shield, 

• I/O-Shield - Dichtung und 

• Dichtung - elektrischer Anschlufi- bzw. Bedienelement . 

10 

Die grofie Zahl der Ubergangswiderstande erhoht das Risiko ei- 
nes zu hohen Ubergangswiderstandes und fiihrt somit im ungiin- 
stigen Fall zu einer elektrostatischen Entladung uber das zu 
schiitzende Bauteil . 

15 

Es ist die Aufgabe der Erfindung, eine Losung mit geringeren 
Ubergangswiderstanden vorzuschlagen . 

Dies wird erreicht, durch eine Vorrichtung zum Schutz vor 
2 0 elektrostatischer Entladung und elektromagnetischer Einflusse 
auf elektronische Komponenten, in einem Gehause, das ein Ele- 
ment, z.B. ein elektrischer AnschluS oder ein Bedienungsele- 
ment, aufweist, wobei das Element durch ein I/O- Shield, wel- 
ches eine Gehauseof f nung abdeckt, gefiihrt ist und mit einer 
^5 Dichtungsschicht abgedichtet ist, wobei die Dichtungsschicht 
so ausgebildet ist, daS mit den Randern der Gehauseof f nung 
elektrischer Kontakt besteht . 

Vorteilhaft an der erf indungsgemaSen Ausf uhrungsf orm ist, 
30 durch den elektrischen Kontakt. zwischen Dichtungsschicht und 
Gehauseaussenseite oder Innenseite und/oder der Wandung der 
Gehauseof f nung, die Verringerung der Ubergangswiderstandsket- 
te urn den Ubergangswiderstand von: 

• Gehause - I/O- Shield. 

35 

Ableitungen elektrostatischer Entladungen erfolgen direkt 
uber die elektrisch leitende Dichtungsschicht und das Gehau- 
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se . Somit verbleiben nur zwei Ubergangswiderstande bei einer 
erf indungsgemafeen Ausfuhrung, namlich der Ubergangswiderstand 

• elektrisch leitende Dichtung - Gehause und 

• elektrisch leitende Dichtung - Stecker bzw. elektrischer 
AnschluS oder Bedienelement . 

In einer weiteren vorteilhaf ten Ausf iihrungs form ist die elek- 
trisch leitende Dichtungsschicht nicht nur f ormschlussig mit 
der Gehauseof fnung, sondern iiberschreitet die Mafie der Gehau- 
seoffnung so, dafi bei einer Befestigung des I/O-Shields von 
GehauseauSenseite oder Gehauseinnenseite her, die elektrisch 
leitende Dichtung sich zwischen I/O-Shield und Gehause prefit . 
Damit verringert sich der Ubergangswiderstand zwischen Gehau- 
se und elektrisch leitender Dichtungsschicht vorteilhaf t. 

In einer weiteren Ausf uhrungsf orm wird der Form der Gehause- 
of fnung dadurch Rechnung getragen, da£ das I/O-Shield U- 
formig oder wannenformig ausgebildet ist. Dies fuhrt zu einer 
verbesserten Abschirmung und Schutz vor elektrostatischen 
Entladungen oder elektromagnetischen Feldern und beriicksich- 
tigt dabei die bestehende Bauform des elektrischen Anschlus- 
ses oder des Bedienungselementes . Das heifit, ein solches I/O- 
Shield kann ohne weitere Anderungen an den bestehenden Gehau- 
sen und elektronischen Komponenten und deren Bedienungsele- 
mente oder elektrischen Anschlusse verwendet werden und er- 
weitert die Moglichkeiten der Einbauvariationen elektroni- 
scher Komponenten. 

Im Folgenden ist die Erfindung unter der Bezugnahme auf drei 
Figuren gegenuber dem Stand der Technik naher erlautert. Es 
zeigen: 

Figur 1: eine Vorrichtung zur Abschirmung von elektrostati- 
schen Entladungen und elektromagnetischen Feldern 
mit einem Federblech nach dem Stand der Technik. 
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Figur 2 : eine Vorrichtung zur Abschirmung von elektrostati- 
schen Entladungen und elektromagnet ischen Feldern 
mit einem ebenen Blech nach dem Stand der Technik. 

5 Figur 3: eine erf indungsgemaSe Vorrichtung zur Abschirmung 

von elektrost at ischen Entladungen und elektromagne- 
tischen Feldern. 

Figur 1 zeigt eine Vorrichtung zum Schutz vor elektrostati- 
10 scher Entladung und elektromagnetischer Einflusse auf elek- 
tronische Komponenten nach dem Stand der Technik, wobei die 
Gehauseof f nung 7 durch ein Federblech als I/O-Shield 1 form- 
^ schliissig ausgefullt wird. Die Durchfuhrung des elektrischen 

Anschlusses 6, bzw. des Bedienelementes 6 erfolgt durch das 
15 Federblech hindurch. Dabei ist diese Durchfuhrung mit einer 
Dichtung 2 gegenuber elektrostatischer Entladung oder elek- 
tromagnetischer Felder abgedichtet . Bei zum Beispiel einer 
Berilhrung des elektischen Anschlufi mit einem elektrostatisch 
geladenen Korper, erfolgt die Entladung uber die Ubergangs- 

2 0 wiederstandskette : 

• Gehause 8 - I/O-Shield 1, 

• I/O-Shield 1 - Dichtung 2 und 

• Dichtung 2 - elektrischer Anschlufi- 6 bzw. Bedienelement 
6. 

Desgleichen geschieht bei der in Figur 2 abgebildeten Vor- 
richtung zum Schutz vor elektrostatischer Entladung und elek- 
tromagnetischer Einflusse auf elektronische Komponenten nach 
dem Stand der Technik. Hierbei wird ein I/O-Shield 1 aus 

3 0 elektrisch leitendem Blech ausgebildet, wobei die Abmessungen 

des I/O-Shields 1 die der Gehauseof f nung 7 iiberschreiten. 

Figur 3 zeigt die erf indungsgemaSe Vorrichtung zum Schutz vor 
elektrostatischer Entladung und elektromagnetischer Einflusse 
35 auf elektronische Komponenten wobei das I/O-Shield 1 an die 
. Gehauseaussparung 7 angebracht und die Dichtungsschicht 2 
zwischen Gehause 8 und I/O-Shield 1 angeordnet ist. Dabei ist 
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die elektrisch leitende Dichtung 2 nicht nur wie im Stand der 
Technik zur Abdichtung des elektrischen Anschlusses 6 oder 
Bedienelementes 6 gegeniiber dem I/O-Shield 1, sondern in vor- 
teilhafter Weise auch zur Abdichtung gegeniiber dem I/O-Shield 
1 und der Gehauseaussparung 7 angebracht . 

Dies wird erreicht dadurch, daS zwischen das I/O-Shield 1 und 
die Gehausewand 3 bei der Montage eine elektrisch leitende 
Dichtung 2 zwischengelegt wird. Diese umfafet die Gehauseaus- 
sparung 7 zumindest so, daS auf die gesamten Rander der Ge- 
hauseaussparung 7 eine elektrisch leitende Verbindung mit der 
elektrisch leitenden Dichtung 2 besteht . 

Der elektrische AnschluS 6 oder das Bedienungs element 6 wird 
durch das I/O-Shield 1 gefuhrt und mit elektrisch leitender 
Dichtung 2 gegeniiber elektrostatischer Entladung und elektro- 
magnetischer Felder abgedichtet bzw. abgeschirmt. 
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Patentanspruche 

1. Vorrichtung zum Schutz vor elektrostat ischer Entladung und 
elektromagnetischer Einflusse auf elektronische Komponenten, 
in einem Gehause (8) , das ein Element (6) , z.B. ein elektri- 
scher AnschluS oder ein Bedienungselement , aufweist, wobei 
das Element (6) durch ein I/O-Shield (1) , welches eine Gehau- 
seof f nung (7) abdeckt , gefuhrt ist und mit einer Dichtungs- 
schicht (2) abgedichtet ist, 

dadurch gekennzeichnet, da£ 

die Dichtungsschicht (2) so ausgebildet ist, da£ mit den Ran- 

dern der Gehauseof f nung (7) elektrischer Kontakt besteht . 

2. Vorrichtung zum Schutz vor elektrostatischer Entladung und 
elektromagnetischer Einflusse nach Patentanspruch 1, 
dadurch gekennzeichnet, daS 

an den Wandungen (9) der Gehauseof f nung (7) elektrischer Kon- 
takt mit der Dichtungsschicht (2) besteht. 

3. Vorrichtung zum Schutz vor elektrostatischer Entladung und 
elektromagnetischer Einflusse nach Patentanspruch 1, 
dadurch gekennzeichnet, daiS 

an der Gehauseaussenseite (5) elektrischer Kontakt mit der 
Dichtungsschicht (2) besteht. 



4. Vorrichtung zum Schutz vor 
elektromagnetischer Einflusse 
dadurch gekennz 
an der Gehauseinnenseite (10) 
Dichtungsschicht (2) besteht. 



elektrostatischer Entladung und 
nach Patentanspruch 1, 
e i c h n e t , dafi 
elektrischer Kontakt mit der 



5. Vorrichtung zum Schutz vor elektrostatischer Entladung und 
elektromagnetischer Einflusse nach einem der vorhergehenden 
Patentanspruche , 

dadurch gekennzei chnet, daiS 

die Dichtungsschicht (2) aus elektrisch leitendem Material 

besteht . 
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6. Vorrichtung zum Schutz vor elektrostatischer Entladung und 
elektromagnetischer Einfliisse nach einem der vorhergehenden- 
Patentanspriiche , 

dadurch gekennzeichnet, daS 

die Dichtungsschicht aus leicht forrabarem elektrisch leiten- 

dem Material besteht . 



7. Vorrichtung zum Schutz vor 
elektromagnetischer Einfliisse 
Patentanspriiche , 
dadurch gekennz 
die Dichtungsschicht zwischen 
angeordnet ist. 



elektrostatischer Entladung und 
nach einem der vorhergehenden 

e i c h n e t , daS 

dem Gehause und dem I/O- Shield 



8. Vorrichtung zum Schutz vor elektrostatischer Entladung und 
elektromagnetischer Einfliisse nach einem der vorhergehenden 
Patentanspriiche, 

dadurch gekennzeichnet, daS 

die Abessungen der Dichtungsschicht (2) iiber die Abmessungen 

der Gehauseof f nung (7) hinausragen. 

9. Vorrichtung zum Schutz vor elektrostatischer Entladung und 
elektromagnetischer Einfliisse nach einem der vorhergehenden 
Patentanspriiche, 

dadurch gekennzeichnet., daS 
das I/O-Shield (6) eine U-formige Ausbildung auf weist . 

10. Vorrichtung zum Schutz vor elektrostatischer Entladung 
und elektromagnetischer Einfliisse nach einem der vorhergehen- 
den Patentanspriiche, > 
dadurch gekennzeichnet, daS 

das I/O-Shield eine wannenf ormige Ausbildung auf weist . 
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Zusammenf as sung 

Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zum Schutz vor elek- 
trostatischer Entladung und elektromagnetischer Einfliisse auf 
elektronische Komponenten, in einem Gehause, das ein Element, 
z.B. ein elektrischer Anschlufe oder ein Bedienungselement , 
aufweist, wobei das Element durch ein I/O-Shield, welches ei- 
ne Gehauseof f nung abdeckt, gefiihrt ist und mit einer Dich- 
tungsschicht abgedichtet ist, wobei die Dichtungsschicht so 
ausgebildet ist, daS mit den Randern der Gehauseof f nung elek- 
trischer Kontakt mit der Dichtungsschicht besteht . 



Figur 3 



